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摘要(译)

本发明提供一种OLED发光装置，其制备方法以及显示装置，涉及OLED
显示器技术领域，可提高蓝色OLED发光装置的内量子效率。该OLED发
光装置包括基板，阳极，空穴传输层，蓝色发光层和设置在基板上的阴
极; OLED发光装置还包括位于阳极和空穴传输层之间的Ag纳米层;其中蓝
色发光层是蓝色磷光发光层; Ag纳米层的吸收光谱与蓝色磷光发光层的发
射光谱重叠，蓝色磷光发光层位于Ag纳米层中Ag纳米颗粒的表面等离子
体的穿透深度内。它用于制造蓝色OLED发光装置和包括该装置的显示装
置。
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